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BSX 21

SILIZIUM-NFN=-TRANSISTOR in Mesatechnik

gur Steuerung von Ziffern- und Zeichen-Anzeigerihren

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC TO-18, 18 A 3 nach DIN 41 B76

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehlinae verbunden.
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Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung Upg p = max, 120V
Kollektor-Emitter-Sperrspanoung UEE p < max. B0 v
Kellektorstrom Ie - max, 50 mA
Gesamtverlustleistung bei &y = 45 o Piogy = max, Z65 mW
Sperrschichttemperatur By = max. 1756 °C

Der Transistor BSX 21 darf im Durchbruchsgebiet bis zu UCE = 160 ¥ betrie-
hen werden, sofern bei "'}I,‘- S 85 ° die Verlustleistung P, ; kleiner als
100 oW gehalten wird,

Gleichstromverstlirkung
: . - _ 2
hei UCE 3 ‘!: IC = 4 mA B = Eﬂl

Transit-Frequenz

bei Upg = 10 V, I = 4 mA tp 2 60 MHz
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Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 35 ltl]

Kollekter-Sperrapanoung bei IE = 0=
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0:
Emitter-Sperrspannung hei IE = 0:

Eollekterstrom:
Emitterstrom:

Gesamtverlustleistung:

Sperrachicht temperatur:
Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung:

Wirmewideratand zwischen Sperrachicht und Gehiiuse:

Ues o
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Ups o

Rin
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= max, 120 v 1)
- max. 80V 1}
= MAX,. 5V

= max. 50 mA

= max. G50 mA

= max. 300 =W

= max, 175 °C
= min. -65 °C
= max, 175 °¢
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l) Der Transistor BSX 21 darf im Durchbruchsgebiet bis zu T
ben werden, sofern bei 9y S B5 °C die Verlustleiatung P, . kleiner als

100 mW gehalten wird.,

= 160 V hetrie-
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Kennwerte: (bei 3, 25 O, sofern nicht anders angegeben)

Kollektor-Reststrom
[T} UCB = 120 V¥, 1E 0:
bei UCB = B0V, Ig 0:

KEollektor-Emitter-Reststrom
bei UEH =80V, -Ulgp -1V, &
Emitter-Reatstrom

bei Ugg = 5V, Ip 0:

be i Upg = a4 v, lﬂ =

85 %

Kollektor-Emitter-Durchbruchs pannung

bei I, 4 mh, Iy = 0:

Kollektor-Emitter-Hestspannung
bei IE = 1 mA, IE < 100 LA
b i Iﬂ = 10 mA, lB = 1 mh:

Basisspannung
bei I. = 1 mi, lg 100 pA:
b d IE - 10 mA, IB 1 mA:
= 4 mi:

bei UHE =3V, Iﬂ

Gleichatromve retiirkung
bei Upp IV, Ip = 1 mA:
bei Upp 3V, Ip = 4 mA:
bei Upp = 3 ¥, Ip 10 mA:

bei Upp = 3 ¥V, Tp 20 mA:

Transit-Frequenz
bei Ugp = 10 V, I = 4 mA:

Eollektorkapazitit

bei Ugg = 10 ¥, Ig = 0

Emitterkapazitit

bei Upp = 1L V, Ip - 0, f = 1 MHz:

*) ML = 0,65 %
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